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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Новий інформаційно-комунікаційний сенсор неруйнуючого контролю нано-, мікроелектронних та інших 
пристроїв на основі оригінального неідеального гетеропереходу.

Початок етапу: 01-2013

Закінчення етапу: 12-2014

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Наукова частина

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071091

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: 65082. м. Одеса, вул. Дворянська, 2

Телефон: (048) 731-71-51

Телефон:  731-71-51

E-mail: oguint@paco.net

WWW: www.onu.edu.ua

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071091

Адреса: вул. Дворянська 2, м. Одеса, Одеська обл., 65058, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380487235254

WWW: http://onu.edu.ua

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук 
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК: 2201040

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування



Джерело фінансування: 7713 - кошти держбюджету

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 249.156 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Новий інформаційно-комунікаційний сенсор неруйнуючого контролю нано-, мікроелектронних та інших пристроїв на 
основі оригінального неідеального гетеропереходу.

Назва роботи (англ)

New information and communication sensor of nano-, microelectronic and other devices nondestructive testing based on the 
original non-ideal heterojunction.

Реферат (укр)

Розроблено новий інформаційно-комунікаційний сенсор неруйнуючого контролю нано-, мікроелектронних та інших 
пристроїв на основі оригінального неідеального гетеропереходу. Властивості та показники розробленого сенсору, що 
визначають його перевагу над вітчизняними та зарубіжними аналогами є такими: можливість одночасної роботи сенсору 
в рентгенівському та оптичному діапазоні, можливість внутрішнього підсилення, спроможність довготривалого 
накопичення та зберігання інформації

Реферат (англ)

The new information and communication sensor of nano-, microelectronic and other devices nondestructive testing based on 
the original non-ideal heterojunction. Properties of the developed sensor, determining its advantage over domestic and foreign 
analogs are: the simultaneous operation of the sensor in the X-ray and optical wavelengths possibility, the internal force ability, 
long-term accumulation and storage of information.

Індекс УДК: 656, 621.315.592

Коди тематичних рубрик НТІ: 73.01

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Новий інформаційно-комунікаційний сенсор неруйнуючого контролю нано-, мікроелектронних та 
інших пристроїв на основі оригінального неідеального гетеропереходу.

Назва продукції (англ): New information and communication sensor of nano-, microelectronic and other devices 
nondestructive testing based on the original non-ideal heterojunction.

Очікувані результати: 

Галузь застосування: Приладобудування, сенсорна мікроелектроніка

Опис продукції (укр): Розроблено новий інформаційно-комунікаційний сенсор неруйнуючого контролю нано-, 
мікроелектронних та інших пристроїв на основі оригінального неідеального гетеропереходу. Отримані вперше дані, які 
не мають світових аналогів - для визначення оптимальної методики одержання базового шару в сенсорах на базі 
неідеального гетеропереходу можливість застосування методу конфокальної мікроскопії .

Соціально-економічна спрямованість НТП: 

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Не впроваджено

Строки впровадження: ----



Виробник продукції: ОНУ імені І.І.Мечникова

Споживачі продукції: ВНЗ, сенсорна мікроелектроніка, приладобудування

Перспективні ринки: Україна, Білорусь

Права інтелектуальної власності: «Ноу-хау»

Форми та умови передачі продукції: Продаж «Ноу-хау»
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8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 74

Мова звіту: Українська

Кількість файлів у звіті: 1

9. Заключні відомості

Перелік осіб-виконавців



Балабан Андрій Петрович

Лепіх Ярослав Ілліч

Сминтина Валентин Андрійович

Керівник організації: 

Коваль Ігор Миколайович

Керівники роботи: 

Борщак Віталій Анатолійович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ
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